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s (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
A 4.40 4.57 4.70 el 6.80BSC
A1 1.22 1.27 1.32 h 0.90 1.00 1.10
A2 2.59 2.69 2.79 H1 6.15 6.30 6.45
A3 4.10 4.40 4.70 L 25.00 25.30 25.60
A4 8.10 8.40 8.70 L1 1.80 2.00 2.20
b 0.75 - 0.88 L2 2.45 2.65 2.85
b1 0.74 0.79 0.84 L3 5.70 6.00 6.30
b2 0.74 - 1.00 L4 3.70 4.00 4.30
c 0.37 - 0.44 L5 18.60 18.90 19.20
ci1 0.36 0.38 0.40 L6 24.20 24.50 24.80
D 15.30 15.46 15.60 Q 2.65 2.75 2.85
D1 9.05 9.15 9.25 Q1 4.15 4.25 4.35
D2 11.50 12.15 12.30 R 0.85 1.00 1.15
D3 0.50 1.00 1.20 R1 0.25 0.40 0.55
E 10.06 10.16 10.26 R2 0.50 0.65 0.80
E1 6.90 7.00 7.10 R3 1.87 1.92 1.97
E2 10.00 - 10.30 k 3° 5° 7°
E3 8.50 9.00 9.50 k1 5° 7° 9°
e 3.40BSC k2 1° 3° 5°
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